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概要 
LV1117は、テレビセット向けに開発されたサウンドプロセッサICである。 
主な機能としてサラウンド処理機能(AViSS)、擬似ステレオ機能、オートゲインコントロール、また電
子ボリウムを内蔵している。 
 
機能 
・入力スイッチ(4チャンネルステレオ入力[L,R]) 
・ライン出力(スルー出力) 
・入力ゲインコントロール(－6dB,－4dB,0dB,4dB,6dB:5ポジション) 
・AViSS(ON/OFF/6段階レベルコントロール) 
・トーンコントロール(バス:±20dB,トレブル:±18dB[2dBステップ])  
・マスターボリウムコントロール 
  (0dB～－14dB:1dB ステップ/－14～－80dB:2dB ステップ/－∞＝－82dB) 
・バランスコントロール 
・スルーモード/ミュートモード 
・擬似ステレオ機能(ON/OFF/MONO) 
・LPF付きL＋R出力(Mute＋7段階レベルコントロール:合計8段階) 
・I２C バス制御 
・パラレル出力ポート(4ピン) 
 
*L＋R出力ゲインの初期値は外付け抵抗の値により変えることができる。 
 
最大定格/Ta=25℃ 

項目 記号 条件 定格値 unit 

最大電源電圧 VCC max  10.5 V 

許容消費電力 Pd max Ta≦70℃ 700 mW 

動作周囲温度 Topr  －25～＋70 ℃ 

保存周囲温度 Tstg  －40～＋125 ℃ 

 
動作範囲/Ta=25℃ 

項目 記号 条件 定格値 unit 

推奨電源電圧 VCC  9.0 V 

動作電源電圧 VCC opg  5.0～10.0 V 

次ページへ続く｡ 
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前ページより続く。 

項目 記号 条件 定格値 unit 

データ制御     

“H”レベル電圧 VIH  2.0～5.5 V 

“L”レベル電圧 VIL  0.0～1.0 V 

パルス幅 tφw  1.0 µs 

ホールドタイム thold  1.0 µs 

動作周波数 fopg  500 kHz 

 
電気的特性/Ta=25℃,VCC=9.0V,fin=1kHz,VIN=300mVrms=0dB,RL=10kΩ 
          (インプット=L/Rch-A, アウトプット=L/R-VROUT) 

項目 記号 条件 min typ max unit 

無信号電流 ICCO   48  mA 

[トータルスルー(トータルスルーモード,ボリウムコントロール:0dB)] 

電圧ゲイン VGT  －1.6 －0.6 ＋0.6 dB 

最大出力電圧 VOT THD=1% 2.0 2.6  Vrms 

全高調波ひずみ THDT DIN AUDIO  0.03 0.1 % 

出力ノイズ電圧 VNOT DIN AUDIO  －93 －85 dBV 

クロストーク CTT DIN AUDIO 85 93  dB 

[マトリクススルー(マトリクスモード,入力ゲイン:0dB,ボリウムコントロール:0dB)] 

電圧ゲイン VGF  －1.7 －0.7 ＋0.7 dB 

最大出力電圧 VOM THD=1% 1.5 2.0  Vrms 

全高調波ひずみ THDM DIN AUDIO  0.04 0.1 % 

出力ノイズ電圧 VNOM DIN AUDIO  －92 －83 dBV 

クロストーク CTM DIN AUDIO 85 91  dB 

[モノモード(モノモード,入力ゲイン:0dB,ボリウムコントロール:0dB)] 

最大出力電圧 VOS THD=1% 1.5 2.0  Vrms 

全高調波ひずみ THDS DIN AUDIO  0.04 0.5 % 

出力ノイズ電圧 VNOS DIN AUDIO  －92 －82 dBV 

[サラウンド(サラウンドモード-A,入力ゲイン:0dB,ボリウムコントロール:0dB)] 

最大出力電圧 VOS THD=1% 1.5 2.0  Vrms 

全高調波ひずみ THDS DIN AUDIO  0.2 0.5 % 

出力ノイズ電圧 VNOS DIN AUDIO  －90 －81 dBV 

[擬似ステレオ(擬似モード,入力ゲイン:0dB,ボリウムコントロール:0dB)] 

最大出力電圧 VOS THD=1% 1.5 2.0  Vrms 

全高調波ひずみ THDS DIN AUDIO  0.07 0.5 % 

出力ノイズ電圧 VNOS DIN AUDIO  －90 －82 dBV 

[バスレンジEQR(マトリクススルーモード,入力ゲイン:0dB,ボリウムコントロール:0dB)] 

コントロールレンジ GeqB max.Boost/Cut ±18 ±20 ±22 dB 

分解能ステップ EstepB  1.0 2.0 3.0 dB 

[トレブルレンジEQR(マトリクススルーモード,入力ゲイン:0dB,ボリウムコントロール:0dB)] 

コントロールレンジ GeqT max.Boost/Cut ±16 ±18 ±20 dB 

分解能ステップ EstepT  1.0 2.0 3.0 dB 

次ページへ続く｡ 
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前ページより続く。 

項目 記号 条件 min typ max unit 

[L＋R出力機能(出力=L＋ROUT,Setp=0dB,L＋R_Step=Step4)] 

電圧ゲイン VGF  －2.3 －1.3 －0.3 dB 

最大出力電圧 VOF THD=1% 2.0 2.5  Vrms 

全高調波ひずみ THDF DIN AUDIO  0.03 0.1 % 

出力ノイズ電圧 VNOF DIN AUDIO  －99 －85 dBV 

[ポート出力(20/21/22/23ピン)] 

低レベル出力電圧 VOL IO=1mA   0.3 V 

ポート出力シンク電流 IO    1.0 mA 

 
 
 
 
 
外形図 
unit:mm 
3025C 
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SANYO:DIP42S 


